c_ SGS-THOMSON GENERAL PURPOSE & INDUSTRIAL
Y/ HICROELECTRONICS

ZENER DIODES

PREFERRED
TEtC SEADS STANDARD ZENER DIODES
Type Vrr ™ rzr!lzt* Iz1* rzk 1z ayz IR/ VR Vmr Izm | Package
Tamb Tamb
25°C 75°C
nom max max max max
v () (mA) () (mA) (104°C) (rA) v (mA}
500 mW / Tamb = 75°C Tj max = 200°C VE <11V (Tamp = 25°C, I = 0.2A)
P1N5221B 2.4 30 20 1200 0.25 — 85 100 1.0 191
1N 5222 B 25 30 20 1250 0.25 — 85 100 1.0 182
P 1N 52238 2.7 30 20 1300 0.25 — 8.0 75 1.0 168
iN 5224 B 2.8 30 20 1400 0.25 — 8.0 75 1.0 162
1N 5225 B 3.0 29 20 1600 0.25 — 75 50 1.0 151
P 1N 5226 B 3.3 28 20 1600 0.25 — 70 25 1.0 138
P 1IN 5227 B 3.6 24 20 1700 0.25 — 6.5 15 1.0 126
P 1N 5228 B 3.9 23 20 1900 0.25 — 6.0 10 1.0 115
P 1N 5229 B 4.3 22 20 2000 0.25 + 55 5 1.0 106
P 1N 5230 B 47 19 20 1900 0.25 + 3.0 5 2.0 97
P 1IN 52318 5.1 17 20 1600 0.25 + 30 5 2 89
P 1IN 5232 B 56 1" 20 1600 0.25 + 38 5 3.0 81
1IN 5233 B 6.0 7.0 20 1600 0.25 + 38 5 35 76
P 1N 52348 6.2 7.0 20 1000 0.25 + 45 5 4.0 73
P 1IN 52358 6.8 5.0 20 750 0.25 + 5.0 3 5.0 67
P 1N 5236 B 7.5 8.0 20 500 0.25 + 5.8 3 6.0 61
P 1N 52378 8.2 8.0 20 500 0.25 + 6.2 3 6.5 55
1N 5238 B 8.7 8.0 20 500 0.25 + 65 3 6.5 52
P 1N 5239 B 9.1 10 20 500 0.25 + 6.8 3 7.0 50
P 1N 52408 10 17 20 500 0.25 + 7.5 3 8.0 45
1N 5241 B 1 22 20 500 0.25 + 7.6 2 8.4 41
P 1N 52428 12 30 20 500 0.25 + 7.7 1 9.1 38
P 1N 5243 B 13 13 9.5 500 0.25 + 7.9 0.5 9.9 35
Pi1N5244 8 14 15 9.0 500 0.25 + 8.2 0.1 10 32
P 1N 52458 15 16 8.5 300 0.25 + 8.2 0.1 11 30
P 1IN 5246 B 16 17 7.8 500 0.25 + 83 0.1 12 28
1N 5247 B 17 19 7.4 500 0.2& + 8.4 0.1 13 27
P 1IN 5248 B \ 18 21 7.0 600 0.2% + 85 0.1 14 25
1N 5249 B 19 23 6.6 600 0.25 + 86 0.1 14 24
1N 5250 B 20 25 6.2 600 0.2¢ + 8.6 0.1 15 23 DO 35
P 1N 5251 B 22 29 5.6 600 0.2¢ + 8.7 0.1 17 21
P1IN52528B 24 33 5.2 600 0.2% + 8:8 0.1 18 191
1N 5253 B 25 35 5.0 800 0.25 + 89 0.1 19 18.2
1N 5254 B 27 41 4.6 600 0.25 + 9.0 0.1 21 16.8
1N 5255 B 28 44 4.5 600 0.25 + 9.1 0.1 21 16.2
1N 5256 B 30 49 4.2 600 0.25 + 9.1 0.1 23 16.1
1N 5257 B 33 58 3.8 700 0.2 + 9.2 0.1 25 13.8
1N 5258 B 36 70 3.4 700 0.25 + .93 0.1 27 12.6
1N 5259 B 39 80 3.2 800 0.25 + 9.4 0.1 30 11.5
1N 5260 B 43 93 3.0 900 0.25 + 9.5 0.1 33 10.6
1N 5261 B 47 105 2.7 1000 0.25 + 95 0.1 36 9.7
1N 5262 B 51 125 2.5 1100 0.25 + 9.6 0.1 39 8.9
1N 5263 B 56 150 2.2 1300 0.25 + 96 0.1 43 8.1
1N 5264 B 60 170 2.1 1400 0.25 + 9.7 0.1 46 7.6
1N 5265 B 62 185 2.0 1400 0.25 + 97 0.1 47 7.3
1N 5266 B 68 230 1.8 1600 0.2 + 97 0.1 52 6.7
1N 5267 B 75 270 1.7 1700 0.25 + 9.8 0.1 56 6.1
1N 5268 B 82 330 1.5 2000 0.25 + 9.8 0.1 62 55
1N 5269 B 87 370 1.4 2200 0.25 + 9.9 0.1 68 5.2
1N 5270 B 91 400 1.4 2300 0.25 + 9.9 0.1 69 5.0
P 1N 52718 100 500 1.3 2600 0.25 +11.0 0.1 76 45
P1N52728B 110 750 1.1 3000 0.25 +11.0 0.1 84 4.1
1IN 52738 120 900 1.0 4000 0.25 +11.0 0.1 9N 3.8
1N 5274 B 130 1100 0.95 4500 0.25 +11.0 0.1 99 3.5
1IN 52758 140 1300 0.90 4500 0.25 +11.0 0.1 106 32
1N 5276 B 150 1500 0.85 5000 0.25 +11.0 0.1 114 3.0
1N 5277 R 160 1700 0.80 5500 0.25 +11.0 0.1 122 2.8
1N 5278 B 170 1900 0.74 5500 0.25 +11.0 0.1 129 2.7
1N 5279 B 180 2200 0.68 6000 0.25 +11.0 0.1 137 25
1N 5280 B 190 2400 0.66 6500 0.25 +11.0 0.1 144 2.4
1N 5281 B 200 2500 0.65 7000 0.25 +11.0 0.1 152 2.3
* Measure under thermal eguilibrium and DC current test conditions (Tamp 25°C). Tight toleranc:esuon prefered voltages :
. -
Tolerance on nominal VzT value: + 5%. :m gg g Ty ?"Z
P : Preferred voltages.
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